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Fobb kutatas-fejlesztési teruletek

|. Feluletanalitika
- XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)
- AES (Auger Electron Spectroscopy)

ll. Vékonyrétegek-, mikro-/nanostrukturak szintézise

- CVD (Chemical Vapour Deposition):
gyemantfazisu vekonyrétegek-, nanostrukturak
kialakitasa
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l. Feluletanalitika
XPS-AES folyamata
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l. Feluletanalitika

A feluleti érzékenyséq kulcsa
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l. Feluletanalitika

Analyzer for

Photon Source kinetic energies
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l. Feluletanalitika

Miért és mikor fontos a felulet”? ==y Alkalmazasok

. Mikro- / nanostrukturak vizsgalata (kvazi 2D objektumok)

. Vékonyrétegek, hatarfellletek, torési feluletek, katddanyagok

. Adszorpcid / deszorpcid / adhézid / korrozid

. Diffuzid, implantacios eloszlas, adalékolas vizsgalata

. Nanotechnoldgia, Félvezetbipar, Gydgyszeripar, Fényforrasipar

Szakdolgozat- / diplomatémak

. Kotésallapotok-, szennyezo6k vizsgalata

. Elemanalizis, elemeloszlas, oxidacios allapotok vizsgalata
. Jel | zaj viszony javitasa surlodo beeséssel

. Mintavékonyitas hatasainak vizsgalata

N
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Il. Vékonyrétegek-, mikro-/nanostrukturak szintézise

Magnetron

Waveguide
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Kémiai Gozfazisu Levalasztas (CVD: Chemical Vapour Deposition)

FORRASGAZOK + AKTIVACIO mmmp RETEGEPULES

<= Gas inlet

/ Reactants \
M

Hy + CH,

Adivl.:jfian
H 22005, o
CH4+ H—l»CH3+ H:

Flow and reaction

_IDiFFUSIOﬂ_I_ St

Suj:ﬂrl_d\a /

h 4




Il. Vékonyrétegek-, mikro-/nanostrukturak szintézise
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Il. Vékonyrétegek-, mikro-/nanostrukturak szintézise
MEMS Color Centers
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Il. Vékonyrétegek-, mikro-/nanostrukturak szintéezise

Gyemantvekonyreétegek jelentosege, alkalmazasok

Extrém nagy keménység és hévezetdkepesseg

Kémiai inertség, biokompatibilitas

Nagy optikai transzmittivitas (5.45 eV)

Jol definialt szincentrumok hozhatok Iétre benne (SiV, NV)

Nanotechnoldgia, Félvezetbipar, Szenzorika, Kvantumoptika,
Nanofotonika, Kvantuminformatika

Szakdolgozat- / diplomatémak
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Kulonboz6 szennyez6 anyagok (pl. fémek) mint
szincentrumok vizsgalata gyémantracsban

Optikailag aktiv hibahelyeket tartalmazé nanogyémant
szerkezetek fényemisszids tulajdonsagainak plazmonikus
erositése

Nanogyémant vékonyrétegek, mint szincentrum
matrixanyagok tulajdonsagainak vizsgalata
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